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EdME)

Ecole doctorale Matériaux
Dispositifs et Microsystémes

Nom et Prénom de 1ére Année U . \ Nom et Prénom Structure de
o
N I'Etudiant d'Inscription Speclalité Sujet de la These de I'Encadrant Recherche Ecole Doctorale
Contribution a la conception d'un crypto-processeur M. M LRIIES3O: Mateériaux,
1 ABIDI ABDESSALEM 2014/2015 Physique d'authentification a base des fonctions chaotiques MACHHOUT Elect,ronlque_s et D.ISPOSItIf\S et
microélectroniques Microsystemes
Implémentation des algorithmes de cryptage par des M. M LR99ES30: Matériaux,
2 AOUF NAHED 2014/2015 Physique techniques fractales et chaotiques sur des processeurs MACHHOUT Electroniques et Dispositifs et
intelligens. microélectroniques Microsystémes
Circuits d'unterconnexion de réseau de capteurs pour la LR Matériaux,
3 AMERI NACER 2014/2015 Physique ) . . . ,p K P M. K. BESBES Microélectronique Dispositifs et
télemesure spatiale aux débits hétérogenes . . \
et Instrumentation Microsystemes
Synthése des Nanomatériaux d'oxydes type pérovskite Matériaux,
4 ARAYEDH BRAHIM 2014/2015 Physique ABO3 et de type spinel A'B2'04 et étude de leurs propriétés | M. A. FOUZRI Dispositifs et
physico-chimiques. Microsystémes
Matériaux
E h I i- M. R. BEN LRO11ES55: !
5 | ATTIA GHADA 2014/2015 Physique tude du transport de charges dans les semi-conducteurs Dispositifs et
organiques: application aux composants opto-électroniques, | CHAABANE Interface et . |
matériaux Microsystemes




avancés

BARHOUMI Propriétés électroniques et de transport d'étéro-structures a LR99ES30: Matériaux,
6 MAROUEN 2014/2015 Physique base binaires d'éléments des colonnes III-1V application a la | M. M. ATRI Electroniques et Dispositifs et
conception de cellules solaires a porteurs chauds,. microélectroniques Microsystémes

Conception des nouvelles structures des conversion A/N LR Matériaux,
7 BCHIR MOUNIRA 2014/2015 Physique rapide en mode Courant basse tension faible consommation | M. N. HASSEN Microélectronique Dispositifs et
en technologie CMOS et Instrumentation Microsystemes

Effet de la substitution des inos Co3+ sur les propriétés LR11ES40: sl Matériaux,
8 BELKAHLA ARWA 2014/2015 Physique physiques d'une solution solide de formule Ca 0,85 Bi 0,1 Ti | M. J. DHAHRI B iSallagtaliy Dispositifs et
03 By Al Microsystemes

BEN ABDALLAH Etude d'une plateforme électro-chimique dédiée a la Matériaux,
9 ZEINEB 2014/2015 Physique détection de I'aflatoxine et de I'Entératoxine de M. H. SGHAIER Dispositifs et
staphylocoque dans les aliments, Microsystemes
10 BEN AMARA 2014/2015 Physique Vérification formelles des machines et algorithmes M. M. EIeLth{rgognI?SSgs: ot Dl\illsat:srilgﬁsxét

MOHAMED ysia quantiques MACHHOUT -~ ectroniques ISPOSItY

microélectroniques Microsystemes

BEN GHARSALLAH Modélisation des propriétés radiatives des plasmas de bord | M. M. BEN Matériaux,
11 HAYET 2014/2015 Physique des machines de fusion par confinement magnétique. HADJ RHOUMA D_nsposmf‘s et
Microsystemes

Etude de I'évaporation dans des milieux poreux modeéles en Matériaux,
BEN HADJ ABDALLAH . présence de sel dissous, Formation des efflorescences et/ou | M. S. BEN Dispositifs et
12 AHMED 2014/2015 Physique des subfloresences et leurs impacts sur I'évaporation NASRALLAH LROIES3I Microsystémes

(séchage et/ou effet méche)

BEN HAD] AYED Etude Struturales et dynamiques des agrégats d'hélium Matériaux,
13 MOUNA 2014/2015 Physique et/ou de néon en interaction avec un atome d'alcalin ou M. B. OUJIA UR11ES54 Dispositifs et
d'alcalino-terreux, Microsystémes

Etude des transferts dans un capteur scolaire pour Matériaux,
14 | BEN HAJ JRAD AMAL 2014/2015 Physique R , . . p_ ) N P } M. A. MHIMID LR99ES31 Dispositifs et

I'optimisation d'une machine frigorifique a adsorption . N

Microsystemes

15 BEN HASSEN AFEF 2014/2015 Physique Elaboration et effet de I'ion Cr3+ sur les propriétés M. J. DHAHRI LR11ES40 Matériaux,

physiques d'une solution solide Ca 0,67 La 0,22 Ti (1-x) Cn

Dispositifs et




X 03

Microsystemes

* s . e Matériaux
BEN KHEMIS Contribution a I'étude de I'alfaction: Modélisation des M. A. BEN !
2014/201 Physi , . . R11ES54 Di itifs et
16 ISMAHENE 014/2015 ysique courbes de réponse par la physique statistique LAMINE v S5 _ISPOSI |‘s N
Microsystemes
LR99ES30: Matériaux,
17 BEN MAHJIOUB AMEL 2014/2015 Physique Reconnaissance des mouvements humaines par vision M. M. ATRI Electroniques et Dispositifs et
microélectroniques Microsystemes
BEN MOUHAMED Etude théorique et expérimentale d'un isolateur coplanaire a Matériaux,
18 2014/2015 | Physique . Pt a4 . P M. S. YOUSSEF LR11ES40 Dispositifs et
FAYCAL base des matériaux magnétiques anisotropes . \
Microsystemes
R ) s . Matériaux
M | h M. K. !
19 | BENNOUR RAKIA 2014/2015 Physique lodelisations physiques et optimisation des jets et des 03/UR/13-09 Dispositifs et
micro-jets de plasmes froids a la presion atmosphérique CHARRADA . R
Microsystemes
Synthese et étude des propriétés structurales et Matériaux,
20 | BOURGUIBA Faycal 2014/2015 Physique diélectriques des nouvelles solutions solides dérivées de la | M. J. DHAHRI LR11ES40 Dispositifs et
péronskile BaTiO3 Microsystemes
Intérgartion et miniaturisation d'un capteur piézoélectrique Matériaux,
21 | BOUZAABIA ANOUAR 2014/2015 Physique intelligent autonome pour des utilisations biomédicales: M. H. SGHAIER Dispositifs et
détection d'isoflurane et de chloroforme Microsystemes
Elaboration et étude des propriétés physsiques d'une Mateériaux,
22 ELHAMZA AMAL 2014/2015 Physique solution solide La 0,57 Bi 0,1 Sr 0,33 Mn 1-x Al x 03 M. J. DHAHRI LR11ES40 D'ISDOSItIfS et
Microsystemes
Modélisation numérique d'un jet plan turbulent a masse Matériaux,
23 | ELKAROUI AMEL 2014/2015 Physique volumique variable se développant dans un écoulement en | M. M. SAID LR11ES40 Dispositifs et
mouvement Microsystemes
LR99ES29: Matériaux,
Caractérisation et modélisation des transistors HEMTs CaN Physique des Dispositifs et
GASSOUMI . et mise au point d'un procédé technologique sur semi- semi-conducteurs Microsystémes
2014/201 Ph R M. H. MAAREF
24 MOUJAHED 014/2015 ysique conducteurs innovants B(Ga.Al)N/(B)GaN pour la réalisation et des
de composants de puissance hyperfréquence. composantes

électroniques




GDAIEM MOHAMED

Elaboration et étude des propriétés phyico-chimique d'une

Matériaux,

25 AMARA 2014/2015 Physique solution manganite type pérovskite La 0,8 Ca 0,1 Mn 1-x M. J. DHAHRI LR11ES40 Dispositifs et
Cox 03 Microsystemes
Mécanismes de relaxation des contraintes dans les Matériaux,
26 GHABRI HAJER 2014/2015 Physique o . M. S. YOUSSEF LR11ES40 Dispositifs et
hétérostructures semi-conducteurs III-N . |
Microsystemes
Proposition d'une méthodologie de prototypages rapide d'un LR99ES30: Matériaux,
27 | GHADHBANI REFKA 2014/2015 Physique systeme de vidéo surveillence automatique pour les M. M. ATRI Electroniques et Dispositifs et
caméras mégapixels microélectroniques Microsystemes
Etude thermophysique d'un systéme d'éclairage a base des M. K Matériaux,
28 | GHANAY RABIE 2014/2015 Physique diodes électroluminescentes "LEDs" équipé des matériaux a T 03/UR/13-09 Dispositifs et
CHARRADA ; R
changement de phase. Microsystemes
Contribution a I'étude des phénomeénes de ballottements Matériaux,
29 | GHFIRA SOUHIR 2014/2015 Physique P , ) M. Z. DRISS Dispositifs et
dans les réservoirs . R
Microsystemes
. . 03/UR/13-08: Matériaux,
30 | GUIZANI IKRAM 2014/2015 Physique Etude des proprictes electroniques des structures M. A. REBEY Hétéro épitaxies Dispositifs et
quantiques dopées P a base de GaNAsBi s . R
et applications Microsystemes
LRO11ES55: Matériaux,
HADJ SADOK . Préparation d'électrolytes solides pour application dans les M. H. BEN Interface et Dispositifs et
31 KHOULOUD 2014/2015 Physique batteries a haute densité d'énergie, OUADA matériaux Microsysteémes
avancés
Implémentation d'un filtre fondé sur les équations aux LR99ES30: Matériaux,
32 | HADJ FREDJ AMIRA 2014/2015 Physique dérivées partielles en temps réel-application: Image M. M. ATRI Electroniques et Dispositifs et
médicale ultrasonores microélectroniques Microsystémes
P LR Matériaux
E MI MIM I | M. A. , ) ) e
33 | HALALI SLAH 2014/2015 Physique tude de structures MIS et MIM pour la realisation de Microélectronique Dispositifs et
composants nanoélectroniques KALBOUSSI . . \
et Instrumentation Microsystemes
Métrologie 3D par traitement d'images pour le suivi M. H. BEN Matériaux,
34 | HENI SALIM 2014/2015 Physique spatiotemporel en temps réel des instabilités de kelvin- AI.SS.IA Dispositifs et

Helmholtz

Microsystémes




Etude des propriétés electroniques et modélisation des

LR99ES29:
Physique des
semi-conducteurs

Matériaux,
Dispositifs et
Microsystemes

35 | HIDOURI TAREK 2014/2015 Physique performances des heterostructures a base des matériaux M. F. SAIDI ot des
III-v licati toélectroni
pour application en optoélectronique composantes
électroniques
LR99ES29: Matériaux,
Physique des Dispositifs et
36 | JABARI IMEN 2014/2015 Physique Transport de couvert dans les transistor HEMT1 M. H. MAAREF Sem"‘;ct’"dde“:te”rs Microsystemes
composantes
électroniques
LR99ES29: Matériaux,
Physique des Dispositifs et
37 | JADLI IMEN 2014/2015 Physique Etude des_ nano-structures .CCEL-H‘ coquille a bas.e des alliages M. H. MAAREF semi-conducteurs Microsystemes
SiGe pour des applications photovoltaiques, et des
composantes
électroniques
P ) . Matériaux
M | | | M. F. BEN !
38 | JARRAY KHOULOUD 2014/2015 Physique odelisation du couplage couvection naturele et couvection Dispositifs et
mixte-Rayonnement dans les conduites annulaires, NEIMA . \
Microsystemes
Etude Spectroscopique théorique Ab-initio diabatique des Matériaux,
39 | JELLALI SOULEF 2014/2015 Physique | SYStemes moleculaires de type (XY)m+ ou X est un atome |\ g ;37 UR11ES54 Dispositifs et
alcalino-terreux et Y est un atome alcalin ou alcalino- Microsystemes
terreux,
Contribution a la conception d'un systeme de surveillance LRIIES3O: Mateériaux,
40 | KHELIFI FEKHER 2014/2015 Physique s . pion 4 ) M. M. ATRI Electroniques et Dispositifs et
d'évenements a base de réseaux de capteurs sans fil. L . . R
microélectroniques Microsystemes
Développement d'une plateformr vidéo dédié a la LRIIES30: Matériaux,
41 | KNINA RAJA 2014/2015 Physique pp_ P , M. A. MTIBAA Electroniques et Dispositifs et
reconnaissance en temps réel des gestes en 3D S . j R
microélectroniques Microsystemes
- ) M. R. BEN Matériaux
i Etude numeérique de la convection naturelle MHD double !
42 KORTAS SALEM 2014/2015 Physique q YOUNES Dispositifs et

diffusé en présence de nanoparticules par la méthode de




Boltzmann

Microsystemes

Modélisation des transferts couplés dans un milieu Mme. ] Matériaux,
43 | KRAIEM AMAL 201472015 Physique granulaire déformable au cours d'un traitement thermique? | KHEMIRI [?ISPOSIt'f‘S et
Microsystemes
, . . - LR99ES30: Matériaux,
44 | MABROUK MABROUK | 2014/2015 Physique Etude de ['effet des perturbations electromagnetiques sur | M. M. Electroniques et Dispositifs et
les performances des machines quantiques MACHHOUT L, . . \
microélectroniques Microsystemes
. Matériaux
. Etude structurale et thermodynamique des agrégats M. M. BEN . !
45 MOHAMED DALEL 2014/2015 Physique atomiques ou moléculaires HADJ RHOUMA D_ISpOSItIfS et
Microsystemes
LRO11ES55: Matériaux,
. Nouvelles nanoparticuls et nanomatériaux aux propriétés M. R. BEN Interface et Dispositifs et
4 MRAD RANDA 2014/2015 Ph , . ‘e j R
6 / ysique opto électroniques modulables CHAABANE matériaux Microsystemes
avancés
Etude spectroscopique et sturcturale des agrégats de type Matériaux,
47 | MTIRI SAFA 2014/2015 Physique P copiq greg YPE€ | M. B. OUJIA UR11ES54 Dispositifs et
Ca m+ Grn ou Gr est un atome de gaz rare et m=0,1,2 . |
Microsystemes
Elaboration et étude d'hétérostructures de type donneur Matériaux,
48 M'HAMDI ASYA 2014/2015 Physique L y.p M. A. BOUAZIZI LR11ES40 Dispositifs et
accepteur pour applications photovoltaiques . R
Microsystemes
) . . Matériaux,
49 | NAKBI AMEL 2014/2015 Physique Etude de la gustation par le formalisme de physique M. A. BEN UR11ES54 Dispositifs et
statique LAMINE . s
Microsystemes
LRO11ES55: Matériaux,
. Contribution a I'étude théorique et expérimentale de M. R. BEN Interface et Dispositifs et
>0 | NASRAOUL SABAH 2014/2015 Physique matériaux hybrides CHAABANE matériaux Microsystémes
avancés
Etude des composants bipolaires de puissance a base de LR Matériaux,
51 | OUESLATI MEHREZ 2014/2015 Physique P P P M. K. BESBES Microélectronique Dispositifs et

carbure de silicium

et Instrumentation

Microsystémes




Etude théorique et expérimentale de la structure de liquides

Mme R.

Matériaux,

52 | RJIBA ABDELKARIM 2014/2015 Physique confinés dans des verres bioactifs a porosité contrdlée DORBEZ-SRIDI D.ISDOSMf‘S et
Microsystemes
Matériaux
ROUAHI HIBAT . Une nouvelle méthode de classification de formules des . e
53 ALLAH 2014/2015 Physique objets 2D et 3D M. C. SOUANI [?ISpOSItIfS et
Microsystemes
LRO11ES55: Matériaux,
54 SAAD NEDRA 2014/2015 Physique Prepgrat'lon et caractérisation de nouveayx matgrlaux pour | M. H. BEN Interfaf:e et D_|sp05|t|f‘s et
application dans les concentrateurs solaires luminescents. OUADA matériaux Microsystemes
avancés
Optimisation des phénomeénes de transfert et de transport Matériaux,
55 | SAIDI HAMZA 2014/2015 Physique de charges dans des nanocomposites hybrides a base de M. A. BOUAZIZI LR11ES40 Dispositifs et
P3HT Microsystemes
Etude des isothermes et des cinétiques d'absorption: M. H Mateériaux,
ELMI TAHER 2014/201 Physi \ . . ' . LR11ES34 Di itif:
56 1S 014/2015 ysique Modeles classiques et stochastiques. SAMMOUDA S3 _|sp05|t|‘s et
Microsystemes
Etude spectroscopique et structurale de la solvaatation d'un M. M. BEN Matériaux,
57 | SLAMA MARWA 2014/2015 Physique atome ou d'un groupement d'atomes dans un agrégat de HADJ. RHOUMA Dispositifs et
gaz rare. Microsystémes
e . LR Matériaux,
58 | THAGHRI MED AMINE | 2014/2015 Physique Modelisation compacte des composants organiques et M. A. Microélectronique Dispositifs et
hubrides fonctionnant aux hautes fréquences. KALBOUSSI . . \
et Instrumentation Microsystemes
Elaboration et caractérisation electrique d'oxydes mixtes Matériaux,
59 | TLILI DHAHBI 2014/2015 Physique carac  electrique croxy M.S. ZEMNI Dispositifs et
type péroskites substitués en sites A et B . s
Microsystemes
Etude des propriétés optoélectroniques des nanostructures Matériaux,
60 | ZAAUALI FAIZA 2014/2015 Physique prop P niq M. M. SAID LR11ES40 Dispositifs et
semi-conductrices III-V . R
Microsystemes
Etude et conception des antennes pour la communication Matériaux,
61 ZALFANI NOZHA 2014/2015 Physique P P M. M. SAID LR11ES40 Dispositifs et

satellites sur les bandes UHF/VHF

Microsystémes




Niveau d’étude : Deuxiéme Année

NO

Nom et Prénom de

lére Année

Spécialité

Sujet de la Thése

Nom et Prénom

Structure de

Ecole Doctorale

I'Etudiant d'Inscription de I'Encadrant Recherche
Nanostructurations des polymeéres dérivés du PPP furane Matériaux,
ABBASSI FATEN 2013/2014 Physique oy ) M. K. ALIMI UR11ES55 Dispositifs et
1 PANI et hydroquinone . |
Microsystemes
Etude expérimentale d'un écoulement gaz liquide dans une M. H. BEN UR: Métrologie et Matériaux,
2 ABBASSI WASSIM 2013/2014 Physique colonne a bulles associé a la formation des bulles par AI.SS.A Systéemes Dispositifs et
différents systemes d'injection Energétiques Microsystemes
Caractérisation opto électrique des composants de LR Matériaux,
3 ABDELWAHED NEILA 2013/2014 Physique puissance a base de carbure de silicium(SiC) et M. N. SGHAIER Microélectrinique Dispositifs et
modeélisation des structures issues de cette filiere et Instrumentation Microsystemes
Détermination des caractéristiques thermo physiques des Mateériaux,
4 | AMARA INES 2013/2014 Physique T g physiq M. A. MHIMID LR99ES31 Dispositifs et
mateériaux isolants destinés pour la construction . R
Microsystemes
LR99ES29:
Physi d -
Mise en ceuvre d'une plate-forme d'aides a la conduite semiYcScIJ?ludictisurs Materiaux,
5 AMEUR HAYTHEM 2013/2014 Physique P . ) . M. H. MAAREF Dispositifs et
pour la perception multi-caméras et des . |
Microsystemes
composantes
électroniques
Etude des transferts dans un systéme de production de Mateériaux,
6 | AYED OUSSAMA 2013/2014 Physique ans un syst P M. A. JEMNI LRO9ES31 Dispositifs et
froid a adsorption . R
Microsystemes
Contribution a I'accélération des applications de traitement LR99ES30: Matériaux,
7 BAHRI HAYTHEM 2013/2014 Physique d'image et de la vidéo par I'utilisation des processeurs M. M. ATRI Electroniques et Dispositifs et
graphiques microélectroniques Microsystémes
Matériaux,
8 BELKHIRIA SIHEM 2013/2014 Physique Etude des propriétés physique des hydrures M. A. JEMNI LR99ES31 Dispositifs et

Microsystémes




Techniques et méthodologie HW/SW de test et

Matériaux,

9 BEN ABDELADHIM 2013/2014 Physique reconfiguration matérielle et logicielle de défauts dans les M. M. LR99ES30 Dispositifs et
MOHAMED R ) MACHHOUT ] R
circuits intégrés tridimensionnels Microsystemes
, , ) ) LR Matériaux,
10 BEN ABDESSLEM 2013/2014 Physique Développement d'antennes reconfigurables en technologie M. K. BESBES Microélectronique Dispositifs et
SAMIA MEMS . j R
et Instrumentation Microsystemes
. . . — LR99ES30: Matériaux
BEN AMARA . Optimisation et implémentation des architectures dédiees . . L
11 ABDELKADER 2013/2014 Physique au traitement d'images et de la vidéo M. M. ATRI Elect’ronlque§ et D_|sp05|t|f‘s et
microélectroniques Microsystemes
Développement de pico-satellites a base de mobile LR Matériaux,
12 | BEN BAHRI OMAR 2013/2014 Physique PP pico M. K. BESBES Microélectronique Dispositifs et
operating system ) . \
et Instrumentation Microsystemes
Modélisation des lampes fluorescentes compacts couplées | M. K Matériaux,
13 BEN HALIMA AHLEM 2013/2014 Physique inductionnement CHARRADA 03/UR/13-09 D_|sp05|t|f‘s et
Microsystemes
Développement de la vision synthétique 3D par un réseau LR Matériaux,
14 | BEN KHALIFA ALI 2013/2014 Physique PP v d P M. K. BESBES Microélectronique Dispositifs et
de capteurs ultrason ) . R
et Instrumentation Microsystemes
15 BEN YAHIA 2013/2014 Physique Re;‘ILIJSnaF:I:nt:Ern;?i(iiléséatézr;:?jz Izg:ec:;essoi a::iOLP:SO"I M. A. BEN UR11ES54 Dlats;I;:sxét
MOHAMED ysi P _ P ganiq LAMINE *1SPOSTHT
cycliques Microsystemes
Etudes expérimentale et thermique des interactions des M. A. BEN Matériaux,
16 | BERGAOUI MANEL 2013/2014 Physique molécules d'intérét biologique : Mesure et modélisation LA.MI.NE UR11ES54 Dispositifs et
des isothermes d'adsorption Microsystemes
Réalisation et modélisation des courbes d'absorption- M. A. BEN Matériaux,
17 | BOUAZIZ NADIA 2013/2014 Physique désorption de I'hydrogéne sur des substrats solides LA.MI.NE UR11ES54 Dispositifs et
hydrurables Microsystémes
Optimisation d'acces au medium afin d'économiser de LROIES30: Matériaux,
18 BOUAZZI IMEN 2013/2014 Physique P M. M. ATRI Electroniques et Dispositifs et

I'énergie dans les réseaux de capteurs sans fil

microélectroniques

Microsystémes




Matériaux,

BOUGHZALA . Etude et conception d'un systéme de reconnaissance et de | M. M.H. . e
19 OMELKHIR 2013/2014 Physique classification des cellules de frottis cervicaux utérin BEDOUI LR12ES06 D.ISDOSMf‘S et
Microsystemes
LR99ES30: Matériaux,
20 BOUKAMCHA HAMDI 2013/2014 Physique Modélisation d'un systeme hybride de reconnaissance 3D M. M. ATRI Electroniques et Dispositifs et
microélectroniques Microsystémes
Vibrations du réseau phonons, propriétés et conductibilités Matériaux,
21 | BOUSSAID OLFA 2013/2014 Physique .p /P p j M. M. FNAIECH LR11ES40 Dispositifs et
thermiques de certains solides . |
Microsystemes
Modélisation et optimisation de la radioprotection des Matériaux,
22 | CHAARI NEILA 2013/2014 Physique : P R P M. H. BEDOUI Dispositifs et
travailleurs en radiologie interventionnelle . R
Microsystemes
03/UR/13-08: Matériaux,
23 | CHAKIR KHOUBEIB 2013/2014 Physique Etude des alliages GaAsSb M. A. REBEY Hétéro épitaxies Dispositifs et
et applications Microsystemes
L . ) LR99ES30: Matériaux,
24 | CHEBAANE SALEH 2013/2014 Physique Etude theorique et experimental du multiplexage des M. M. Electroniques et Dispositifs et
modes dans une fibre optique MACHHOUT o . . R
microélectroniques Microsystemes
e . . . - LR Matériaux,
25 | CHEBBAH MARWA 2013/2014 Physique Caracterisation €lectrique et simulation numerique des | M. A. Microélectronique Dispositifs et
composants de puissance a base de carbone de silicium KALBOUSSI . . \
et Instrumentation Microsystemes
Etude des transferts par rayonnement dans les milieux Matériaux
i i is : Applicati !
26 | ETTALEB ALI 2013/2014 Physique semi transparents gris ou non gris : Application au M. A. OMRI UR13ES82 Dispositifs et
craquage thermique des goudrons issus de la pyrolyse de . |
- Microsystemes
la biomasse
LR99ES29:
Etude des propriétés électroniques et modélisation des sernr;f(ﬁll::li::jtzirs Matériaux,
27 FRAJ IBTISSEM 2013/2014 Physique nanostructures a base des matériaux III-V pour application | M. F. SAIDI ot des Dispositifs et
en optoélectronique Microsystémes
composantes

électroniques




Conception de filtres mixtes a base de convertisseur

LR

Matériaux,

28 | GABBOUJ RAOUDHA 2013/2014 Physique - . ) M. K. BESBES Microélectronique Dispositifs et
multiplieur numérique analogique ) . \
et Instrumentation Microsystemes
LR Matériaux,
29 | GARRADHI KARIMA 2013/2014 Physique Optimisation des OTA en basse tension faible puissance M. N. HASSEN Microélectronique Dispositifs et
et Instrumentation Microsystémes
Effet du rayonnement des gaz non gris sur la convection M. F. BEN Matériaux,
30 HAJII FADHILA 2013/2014 Physique naturelle et sur la production d'entropie dans une cavité NI.EJI\./IA Dispositifs et
rectangulaire Microsystemes
Modélisation d'architecture multiplateforme pour le LRO9ES30: Matériaux,
31 HALLEK MOHAMED 2013/2014 Physique traitement temps réel des méthodes de mise en M. M. ATRI Electroniques et Dispositifs et
correspondance stéréoscopique microélectroniques Microsystemes
Etude spectroscopique et structurale des agrégats de type Matériaux,
32 | HAMDI RAFIKA 2013/2014 P opiq _ greg YPE | M. B. OUJIA UR11ES54 Dispositifs et
XGR, (X= alcalin et /ou alcalin terreux et GR = gaz rare) . |
Microsystemes
HORCHANI LR99ES30: Matériaux,
33 MOHAMED 2013/2014 Physique Contribution a la conception d'un NoC 3D reconfigurable M. M. ATRI Electroniques et Dispositifs et
microélectroniques Microsystémes
e e
34 | HORRIGUE LAYLA 2013/2014 Physique , e pique p P M. M. ATRI Electroniques et Dispositifs et
d'images et vidéos en temps réel sur des cibles L . . R
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38 MABROUK MANEL 2013/2014 Physique Structure électronique des couches minces organiques CHAABANE matériaux [?ISpOSItIfS et
, Microsystemes
avances
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1 . : . OUMEZZINE - j R
générale : A1xAxB1-yByOs3 des matériaux Microsystemes
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et spectroscopie infrarouge Microsystémes
ABDESSLEM Etude des propriétés spectroscopiques et structurales des Matériaux,
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Etude et caractérisation des différents transducteurs (EIS, - -
ISFET et u-électrode Au) fonctionnalisés par des LR Materiaux, Materiaux,
5 AZZOUZI SAWSEN 2012/2013 Physique v . - L P . M. M. BEN ALI Molécules et Dispositifs et
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12 | BEN MANAA MARWA | 2012/2013 Physique Dispositifs photovoltaiques solides a colorant. Etude de | M. A. BEN UR11ES54 Dispositifs et
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un solide micro poreux Microsystémes
A . Matériaux
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Effet des parameétres de dépot sur la structure cristalline M. K Mateériaux,
KHELIFI MARIEM 2012/201 Physi o LRO5ES14 Di itif:
51 012/2013 ysique des couches de silicium obtenues par PECVD/HWCVD KHIROUNI 05ES .ISDOSIU\S et
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Microsystemes
LRO11ES55: -
Optimisation des propriétés spectroscopiques de verres M. H. BEN Interface et Materiaux,
58 | MAAOUI AMIR 2012/2013 Physique P prop P Piq - a Dispositifs et
dopés OUADA materiaux . R
. Microsystemes
avancés
Modélisation Monte Carlo de la croissance épitaxiale : Matériaux,
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des BQs InAs/GaAs pour des applications photovoltaiques et des . R
Microsystemes
composantes
électroniques
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81 SOLTANI SONIA 2012/2013 Physique M. A. REBEY 03/UR/13-08: Matériaux,

Caractérisation par photoluminescence continue et résolue

Hétéro épitaxies

Dispositifs et




en temps des composés III-V élaborés par EPVOM

et applications

Microsystemes

Etude et modélisation des effets d'interdiffusion atomiques

LR99ES29:
Physique des
semi-conducteurs

Matériaux,

AF MANEL 2012/201 Physi ox N . . M. B. ILAHI Di itifs et
82 | sou 012/2013 ysique dans les hétérostructures a boites quantiques In(Ga)As et des _ISPOSI |‘s N
Microsystemes
composantes
électroniques
Etude des propriétés optiques et électriques des couches M. A LR Matériaux,
83 | SOUSSOU ASMA 2012/2013 Physique minces de nano composites hybrides de type - Microélectronique Dispositifs et
) . . . KALBOUSSI . ] R
HDL/biomolécules : Application aux biocapteurs et Instrumentation Microsystemes
s o . . . LR99ES30: Matériaux
. Modélisation des proprietés optiques et électriques de M. H. . . !
84 | TAAMALLI SONIA 2012/2013 Physique cellules solaires BELMABROUK Elect,ronlque.s et D_|sp05|t|f‘s et
microélectroniques Microsystemes
Caractérisation physico-chimique et modélisation de M. A. BEN Matériaux,
85 | WIIHI SARRA 2012/2013 Physique I'adsorption de I'hydrogéne sur des hydrures métalliques a LA.MI.NE UR11ES54 Dispositifs et
base de magnésium Microsystemes
e oy - ) Matériaux,
86 | YAHYAOUI SAMIA 2012/2013 Physique Modelisation des proprictes magnetiques par la physique | M. A. BEN UR11ES54 Dispositifs et
statistique LAMINE . s
Microsystemes
Effet de la substitution du zinc sur les oxydes type Matériaux,
87 | ZAIDI ASMA 2012/2013 Physique pérovskite de formule générale ABO3 a base de M. J. DHAHRI LR11ES40 Dispositifs et
manganése Microsystemes
Elaboration et caractérisation structurale magnétique, Matériaux,
88 | ZAIDI NADIA 2012/2013 Physique électrique et magnétocalorique de quelque oxydes a base M. J. DHAHRI LR11ES40 Dispositifs et
manganése Microsystémes
ZANNOUNI Transfert de chaleur et de masse dans un milieu poreux Matériaux,
89 2012/2013 Physique B} P M. A. MHIMID LR99ES31 Dispositifs et
KAOUTHER non saturé . |
Microsystemes
Etude de couplage d'une pile a combustible avec un Matériaux,
90 ZOMMIT INSAF 2012/2013 Physique pag P M. A. JEMNI LR99ES31 Dispositifs et

réacteur métal hydrogéne

Microsystémes




Niveau d’étude : Quatrieme Année

p \ p Nom et
Nom et Prénom de 1ére Année P . \ p Structure de
o
N I'Etudiant d'Inscription Spécialité Sujet de la Thése F'>renom de Recherche Ecole Doctorale
I'Encadrant
o s . ) 03/UR/13-08: Matériaux,
ALAYA RAMZI 2011/2012 Physique | Caicul abrinitio des proprictes physiques des alliages IV | ) ) pegey Hétéro épitaxies et Dispositifs et
1 a base de bismuth (III-V-Bi) o . \
applications Microsystemes
Elaboration et études d'électrodes flexibles. Applications a M. A Matériaux,
2 ALOUI WALID 2011/2012 Physique la réalisation de diodes et cellules photovoltaiques B(.)U'AZIZI LR11ES40 Dispositifs et
organiques Microsystemes
. R . . o Matériaux,
3 AOUAINI FATMA 2011/2012 Physique Etude de phenomeng d'adsorption et distribution des M. A. BEN UR11ES54 Dispositifs et
tailles des pores LAMINE . R
Microsystemes
L , . o LR99ES30: Matériaux,
4 | AOUN NEJIBA 2011/2012 Physique Caracterisation d'un micro capteur chimique en phase | M. H. BEL Electroniques et Dispositifs et
liquide MABROUK L . - R
microélectroniques Microsystemes
Croissance et caractérisation des hétéro structures Matériaux,
5 BEDOUI MARIEM 2011/2012 Physique A ) M. I. MOUSSA LR13ES62 Dispositifs et
InGaAs/GaA en présence de bismuth . |
Microsystemes
Modélisation de la structure et la spectroscopie des M. H LRO11ES55: Matériaux,
6 BEJAOUI MOHAMED 2011/2012 Physique systémes MRg et leurs ions (M=Alcalino terreux Rg=gaz BI.ERliICHE Interface et Dispositifs et
rare) matériaux avancés Microsystémes
Prédiction théorique de la formation et étude dynamique M. H LRO11ES55: Matériaux,
7 BELLAYOUNI SANA 2011/2012 Physique poussée des dimers d'alcalins et d'alcalino terreux XY et B Interface et Dispositifs et
) . BERRICHE - . . \
leurs ions (X et Y = Fr, Li, Na, Ne...) materiaux avances Microsystemes
s - LRO1ES19: Physico- Matériaux
. Etude des propriétés structurales, magnétiques et M. M. L . e
BELLOUZ RIDHA 2011/2012 Ph , . , . h D f:
8 ov 011/20 ysique électriques des pérovskites de type (Lni-x Cex)o.7Sro13MnOs | OUMEZZINE € |m’|e. des _ISpOSIt' ‘s et
matériaux Microsystemes
Structure du nucléaire par la diffusion capteur virtuelle a M. M. L Mateériaux,
9 BEN ALI MERIEM 2011/2012 Physique basse et haute énergie GHEDIRA Dispositifs et

Microsystémes




BEN HAMMADI

Etude et implantation de techniques de filtrage RF pour

LR:

Matériaux,

10 AYMEN 2011/2012 Physique des systdmes de transmission nano-satellite M. K. BESBES le:roelectronlq'ue D_|sp05|t|f‘s et
et instrumentation Microsystemes
Etude d’absorbeurs photovoltaiques Cu(In, Ga)(S,Se)2 en M. K Matériaux,
11 | BEN MARAI ACHRAF 2011/2012 Physique couches minces, élaborés par RF-magnétron sputtering a KHIR.OUNI Dispositifs et
partir de nanoparticules préparées par voie solvo-thermale Microsystémes
Etude théorique des propriétés des hétéro structures a 03/UR/13-08: Matériaux,
12 BEN NASR AFEF 2011/2012 Physique base de GaNAsBi/GaAs pour applications en M. A. REBEY Hétéro épitaxies et Dispositifs et
optoélectronique applications Microsystemes
, . . 03/UR/13-08: Matériaux,
13 | BOUAZIZI HOUDA 2011/2012 Physique Etude de l'effet des traitements thermiques sur les M. A. Hétéro épitaxies et Dispositifs et
propriétés des nitrures d'élément III BCHETNIA L . R
applications Microsystemes
LRO1ES19: Physico- Matéri ,
14 BOUKADHABA 2011/2012 Phvsique Etude des solutions solides Zn@-x)Cdx)O épitaxie sur Zno et | M. M. 0 chsimgie deZSICO Disat:;lta;:sxet
MOHAMED AMINE ysiq saphir orienté V par MOCVD OUMEZZINE < ISposiir
materiaux Microsystemes
. f " . 03/UR/13-08: Matériaux,
15 | BOUSSAHA RABIAA 2011/2012 Physique | F'aporation et caracterisation des hetero structures InASBI |\ pegpy Hétéro épitaxies et Dispositifs et
sur substrat GaAs o . \
applications Microsystemes
s . . 03/UR/13-08: Matériaux,
16 | BOUZIDI MOHAMED 2011/2012 Physique Etude des proprietes Ofg'f?:;?\/?teés nitrures 1L par photo |\ 5 b JANT | Hétéro épitaxies et Dispositifs et
applications Microsysteémes
Caractérisation électrique et diélectrique d'une solution Matériaux,
17 BRAHEM RAHMA 2011/2012 Physique . q . q , . M. N. FARHAT LR11ES40 Dispositifs et
solide Bao.sSro.2Tii-xSraOstype pérovskite . \
Microsystemes
M. N LR: Matériaux,
18 | CHATBOURI SAMIR 2011/2012 Physique Etude des composants mono électroniques S.GHAIER Microélectronique Dispositifs et
et instrumentation Microsystémes
Etude des effets de I'implantation ionique a I'hydrogéne et | M. M Matériaux,
19 DAGHBOUJ NABIL 2011/2012 Physique 3 I'hélium du silicium monocristallin FNAIECH LR11ES40 Dispositifs et

Microsystémes




Matériaux,

. Etude des propriétés physiques de couches minces de M. K. . e
20 EL ARBI NEFISSA 2011/2012 Physique silicium préparées par PECVD/HWCVD KHIROUNI LRO5ES14 D_|sp05|t|f‘s et
Microsystemes
. . . LRO11ES55: Matériaux
. Etude ab-initio et dynamique des systemes moléculaires M. H. . e !
EL WALHAZI RAJA 2011/2012 Ph Interf t D tifs et
21 011/20 ysique neutres et ioniques Mal (M=Mg, Ca,..., Al= H, Li...) BERRICHE ntertace et ISPOSILIS €
matériaux avancés Microsystemes
Caractérisation électrique des transistors MOSFET avec un M. A LR Matériaux,
22 | FARGI ABDELAALI 2011/2012 Physique dopage a profil rétrograde d'indium pour les technologies KALB:OUSSI Microélectronique Dispositifs et
sub-0.1um et Instrumentation Microsystemes
R . N Matériaux,
23 | GHODHBANE SANA 2011/2012 Physique Synthese et etudes des effets de |a substitution surles |, -5 ey LR11ES40 Dispositifs et
proprietés physiques des manganites ABOs type pérovskite . |
Microsystemes
. . ) o UR: Etude des Matériaux,
24 | HAMMAMI HANEN 2011/2012 Physique | Crude theorique de la molecule IO et de ses ions isoles et | M. M. BEN EL | b onicec et Dispositifs et
complexés avec des agregats d'argon HADJ RHOUMA L . R
réactifs Microsystemes
Syntheése et caractérisation physico-chimique d’oxydes M. Mohamed LRO1ES19: Physico- Matériaux,
25 | HAZZEZ MOHAMED 2011/2012 Physique mixtes dérivés de la structure pérovskite sous formes OMEZZINNE chimie des Dispositifs et
céramiques matériaux Microsystemes
26 KAZDAGHLI LAGHA 2011/2012 Physique Composants magnétiques intégrés au Print Circuit Board: | M. H. BEL Elel_c':?ognEiSSgs: ot Dl\illsat:sr;;?sx’et
HAGER ysiq Intégration des fonctions magnétiques et thermique MABROUK o d - . P R
microélectroniques Microsystemes
e . LRO1ES19: Physico- Matériaux
. Diffusion de la lumiere par des surfaces rugueuses M. M. L . e
27 | KHEMIRI MEHDI 2011/2012 Physique conductrices OUMEZZINE chlmje_ des D_|sp05|t|f‘s et
materiaux Microsystemes
Etude des propriétés des couches minces de In.0 Matériaux,
28 KRAINI MABROUK 2011/2012 Physique prop . . \ 73 M. S. ALAYA LRO5ES14 Dispositifs et
obtenues par conversion thermique sous oxygene de In2Ss . R
Microsystemes
Contribution a I'étude des propriétés électroniques et Matériaux,
29 | MARZOUGUI SABEUR 2011/2012 Physique optiques des boites quantiques cylindrique aplaties cd:- M. N. SAFTA UR11ES54 Dispositifs et

xan,S

Microsystémes




Etude spectroscopique ab-initio des molécules diatomiques

Matériaux,

30 MEJRISSI LEILA 2011/2012 Physique de type (BaY)* et BaY: Y est un atome d'hydrogéne ou un | M. B. OUJIA UR11ES54 Dispositifs et
alcalin Microsystemes
Etude et modélisation des attaques par canaux cachés et LR99ES30: Matériaux,
31 MESTIRI HASSEN 2011/2012 Physique des méthodes de contre mesure des circuits M. R. TOURKI Electroniques et Dispositifs et
cryptographiques microélectroniques Microsystémes
Contribution a I'étude de I'adsorption multicouche. M. A. BEN Matériaux,
32 | NAKHLI ASMA 2011/2012 Physique Modélisation théorique et interprétation des isothermes LAMfNE UR11ES54 Dispositifs et
d'adsorption expérimentales Microsystemes
Etude thermodynamique de la croissance des alliages 03/UR/13-08: Matériaux,
33 | NASR ELAYECH 2011/2012 Physique ynamiq g 9 M. A. REBEY Hétéro épitaxies et Dispositifs et
applications Microsystemes
OUMEZZINE Synthése et caractérisation physico-chimique des LRO1ES19: Physico- Matériaux,
34 MARWEN 2011/2012 Physique pérovskites LBMO dopés titane (Ti) ou chrome (Cr) sous M. S. KALLEL chimie des Dispositifs et
formes céramiques et couches minces matériaux Microsystemes
Conception de synthétiseurs de fréquence pour des LR: Mateériaux,
35 | SAAD SEHMI 2011/2012 Physique ption de sy s q P M. K. BESBES | Microélectronique Dispositifs et
systemes de transmission nano-satellite ) h . R
et instrumentation Microsystemes
. . L . R LRO11ES55: Matériaux,
36 | SAHRAOUI MARWA 2011/2012 Physique Traitement de surface pour dispositif €lectronique M. H. BEN Interface et Dispositifs et
croissance liquides OUADA L. . . .
matériaux avances Microsystemes
Etude théorique des propriétés électroniques des alliages Matériaux,
37 | SAID ASMA 2011/2012 Physique -oriq prop q afliag M. M. SAID LR11ES40 Dispositifs et
semi-conducteurs III-V-N en structure wurtzite . .
Microsystemes
Etude théoriques des propriétés radiatrices et de -
transports des plasmas induit par la scr a la pression Materiaux,
38 | SALEM DONIA 2011/2012 Physique port P it p ra‘tapress M. L. BEJI LR11ES34 Dispositifs et
atmosphérique pour des mélanges eau-air impureté (sels . \
. Microsystémes
ou métaux)
Modélisation et analyse de la sécurité au niveau systéme LROIES30: Matériaux,
39 | SBIAA FATMA 2011/2012 Physique ¥ 4 M. R. TOURKI Electroniques et Dispositifs et

des primitives cryptographique

microélectroniques

Microsystémes




- L . LRO11ES55: Matériaux,
40 | TOUHAMI AIDA 2011/2012 Physique Etude experimentale et theorique des proprietes M. R. BEN Interface et Dispositifs et
electroniques de nouveaux dérives d'anthracene CHAABANE s . . R
materiaux avances Microsystemes
Niveau d’étude : Cinquieéme Année
. \ . Nom et
Nom et Prénom de 1ére Année PR . \ . Structure de
o
N I'Etudiant d'Inscription Spécialité Sujet de la Thése I'>renom de Recherche Ecole Doctorale
I'Encadrant
Modélisation des propriétés physico-chimiques des Matériaux,
1 AZAZI AMEL 2010/2011 Physique matériaux nanostructures par des calculs ab-initio et DFT: | M. K. ALIMI UR11ES55 Dispositifs et
Application en cellules photovoltaiques Microsystemes
, | BEN ABDALLAH 2010/2011 ohvsiaue Modélisation simplifiée de I'interaction fluide-structure | M. H. BEL EleirgognEiSjg; o Dl\illsat:sriI;;JsX,et
MARIEM ysiq dans les arteres: Applications a I'arbre vasculaire rétinien | MABROUK o q ) . P R
microélectroniques Microsystemes
LR99ES29:
. e . ) Physique des semi- Matériaux,
BEN MAHERSIA . Etude théorique des propriétés électroniques et optiques M. L. . e
3 RIADH 201072011 Physique des boites quantiques semi-conductrices III-V BOUZAIENE conducteurs et des D.ISPOSItIf‘S et
composantes Microsystemes
électroniques
Caractérisations théorique et expérimentale de réseau de Matériaux,
4 CHEBAANE ABIR 2010/2011 Physique liaisons hydrogéne dans des mélanges N- M. S. NASR LR11ES40 Dispositifs et
methylformamide- eau Microsystemes
5 CHOUCHENE 2010/2011 Physique Contribution a la conception d'un systéme embarqué de M. H. BEL Elel_c':?ognEisjgs: ot Dl\illsat:sr;;?sx’et
MAROUA ysia vidéosurveillance MABROUK -ectronique: "1SPOSTHY
microélectroniques Microsystemes
Epitaxie en phase vapeur par pyrolyse d'organométalliques 03/UR/13-08: Matériaux,
6 ESSOUDA YATHREB 2010/2011 Physique des alliages GaAsBi sur un substrat GaAs(001) fortement M. A. REBEY Hétéro épitaxies et Dispositifs et
désorienté applications Microsystemes
LR Matériaux
ETTAGHZOUTI . Circuits basses tensions faibles puissances et applications L . . e
7 THOURAYA 2010/2011 Physique aux hautes fréquences M. K. BESBES Microélectronique Dispositifs et

et Instrumentation

Microsystémes




Elaboration et caractérisation des structures a base de

LR99ES29:
Physique des semi-

Matériaux,

8 EZZDINI MAHER 2010/2011 Physique - . N M. L. SFAXI conducteurs et des Dispositifs et
materiaux III-V pour des applications photovoltaiques . |
composantes Microsystemes
électroniques
Etude des propriétés optoélectroniques des oligomeéres Matériaux,
9 GHOMRASNI SABER 2010/2011 Physique conjugués et leurs exploitation dans le domaine de M. K. ALIMI UR11ES55 Dispositifs et
I'électronique organique Microsystemes
Développement d'un modele fractal pour une M. H. BEL LR99ES30: Matériaux,
10 | GUEDRI HICHEM 2010/2011 Physique reconstruction tridimensionnelle du réseau vasculaire M.ABé{OUK Electroniques et Dispositifs et
rétinien microélectroniques Microsystemes
e . LR Matériaux
[ [ v , ) ) o
11 | HABBACHI NIZAR 2010/2011 Physique Conception et realisation de VCO a base de composants |\ ‘grcpes | Microélectronique Dispositifs et
MEMS a actionnement fluidique . . .
et Instrumentation Microsystemes
Caractérisation mécanique et thermique des matériaux M. H Matériaux,
12 | HAWACHI ILHEM 2010/2011 Physique élaborés par infusion de polymeére: Application aux SAMI.VIOUDA LR11ES34 Dispositifs et
matériaux cimentaires Microsystemes
Etude de I'effet des contraintes épitaxiales sur les M. M LRO1ES19: Physico- Matériaux,
13 | HELALI SAOUSSEN 2010/2011 Physique propriétés physiques des couches minces de manganites a OUMEZZINE chimie des Dispositifs et
valence mixte matériaux Microsysteémes
Elaboration et caractérisation des couches minces pour des Matériaux,
14 HJIRI MOKHTAR 2010/2011 Physique L .. P M. L. EL MIR LRO5ES14 Dispositifs et
applications photovoltaiques . \
Microsystemes
Synthése caractérisation et modélisation des Matériaux,
15 | HLEL ABDELKADER 2010/2011 Physique nanostructures a base de thiophéne modifié: Application M. K. ALIMI UR11ES55 Dispositifs et
aux nanodispositifs électroniques organiques Microsystemes
Matériaux,
16 | LATAOUI RANIA 2010/2011 Physique Etude des propriétés de transport des nanofils de Si et Ge | M. M. SAID LR11ES40 Dispositifs et
Microsystémes
) Caractérisations expérimentales et théoriques des -
17 LOUED WIDED 2010/2011 Physique M. K. ALIMI UR11ES55 Materiaux,

biopolyméres. Application en biologie et en médecine

Dispositifs et




Microsystemes

Elaboration et caractérisation des structures MOS a base

Matériaux,

18 | SAGHROUNI HAYET 2010/2011 Physique des oxydes de tenaires et des matériaux III-V poreux et M. L. BEJI LR11ES34 Dispositifs et
non poreux Microsystémes
. f s A LR99ES30: Matériaux
Visi | téetl t M. H. BEL !
19 | SAID YAHIA 201072011 Physique ision embarquee pour 1a securite et la surete des Electroniques et Dispositifs et
systemes MABROUK . . . . \
microélectroniques Microsystemes
Modélisation de nanoparticules de gaz rare en interaction M. H LRO11ES55: Matériaux,
20 | SAIDI SAMEH 2010/2011 Physique avec un atreme et une molécule diatomique ionique ou BI.ERliICHE Interface et Dispositifs et
neutre matériaux avancés Microsystemes
s . . LR Matériaux
E [ [ M. A. ) ) ) e
21 | TOUATI AMINE 2010/2011 Physique tude et modelisation des structures monoclectroniques de Microélectronique Dispositifs et
type SET/SEM KALBOUSSI . . R
et Instrumentation Microsystemes
Modélisation d'hétérojonctions P-I-N a base de super Matériaux,
22 | YAHYAOUI NAIMA 2010/2011 Physique réseaux SiGe/Si a contrainte compensée pour application M. M. SAID LR11ES40 Dispositifs et
aux cellules solaires a haut rendement sous concentration Microsystemes
. . . . R LRO11ES55: Matériaux
E -él | | M. R. BEN !
23 | ZAHOU IMENE 201072011 Physique tude opto-electrique et electronique de polymeres Interface et Dispositifs et
conducteurs: Application capteur CHAABANE L. . . .
matériaux avances Microsystemes
Niveau d’étude : Sixieme Année
p \ p Nom et
Ne NomIIeEttEE?an:tm de dl'?rzicﬁinzieoi Spécialité Sujet de la These Prénom de S;?gg:shie Ecole Doctorale
p I'Encadrant
LR99ES30: Matériaux,
1 ABID NOUREDDINE 2009/2010 Physique Synthése de communication des NoC hybrides M. R. TOURKI Electroniques et Dispositifs et
microélectroniques Microsystémes
Composites a base de variétés de NVK et des nanotubes Matériaux,
2 BOUZAYEN NAJAH 2009/2010 Physique de carbone en vue de fabrication des dispositifs M. K. ALIMI UR11ES55 Dispositifs et

électroniques organiques

Microsystémes




N , N Matériaux,
CHEHATA NADIA 2009/2010 Physique Optimisation des phenomenes_de transfert et delz transport | M. A. LR11ES40 Dispositifs et
dans les nanocomposites nanostructures BOUAZIZI . |
Microsystemes
Elaboration et caractérisation des structures MOS a base Matériaux,
CHERIF AHLEM 2009/2010 Physique B e M. L. BE]JI LR11ES34 Dispositifs et
d’oxyde de tenare sur substrat du silicium poreux . |
Microsystemes
LR: Matériaux,
DHAHRI YASSINE 2009/2010 Physique Etude des convertisseurs de puissance dans les mems M. K. BESBES Microélectronique Dispositifs et
et instrumentation Microsystemes
. , , R . LRO11ES55: Matériaux,
ECHABAANE MOSAAB | 2009/2010 Physique | Caporation et etude d'optodes a membranes sensibles de | M. H. BEN Interface et Dispositifs et
calixareine modifiés OUADA . . . R
matériaux avancés Microsystemes
Etude théorique spectroscopique d'un systéme moléculaire Matériaux,
ISSA KHALED 2009/2010 Physique que sp P9 yst M. B. OUJIA UR11ES54 Dispositifs et
de type XYn (X: atome alcalin) . |
Microsystemes
Niveau d’étude : Septieéme Année
. \ p Nom et
Ne NomIIeEttEQ?::tm de dl.?;icﬁinzieoen Spécialité Sujet de la These Prénom de S;?gg:shie Ecole Doctorale
p I'Encadrant
Etude d’un échangeur thermique a ailettes, multi M. H Matériaux,
1 ABIDI SIHEM 2008/2009 Physique caloporteurs (matériaux fondus) afsoae a un capteur a SAMMOUDA LR11ES34 PISDOSItIfS et
cellules photovoltaiques Microsystemes
R . s LR: Matériaux
. B I I I , . . s !
2008/2009 , Contribution a la conception et la modelisation des M. K. BESBES | Microélectronique Dispositifs et
2 JEDIDI ATEF Physique composants de puissance . . ] R
et instrumentation Microsystemes
Prédiction théorique de la formation des molécules froides | M. H. BEN LRO11ESSS: I\_/Iater_la?ux,
3 JENDOUBI 2008/2009 Physique et ultra froides OUADA Interface et Dispositifs et
IBTISSEM ysiq matériaux avancés Microsysteémes




M. H. BEN LRO11ES55: Matériaux,
4 MARZOUKI 2008/2009 Phvsique Effet des rayonnements ionisants sur les verres sol-gel OLJAI.DA Interface et Dispositifs et
KAOUTHER ysiq matériaux avancés Microsystémes
Niveau d’étude : Neuviéme Année
P \ P Nom et
Nom et Prénom de 1ére Année ek . \ p Structure de
o
N I'Etudiant d'Inscription Spécialité Sujet de la Thése I?Eﬁzgtrﬂ-adrﬁ: Recherche Ecole Doctorale
L , . . ) . LR99ES30: Matériaux,
2006/2007 . Organisation de | a]rchltecture Interne d’un switcher NoC M. R. TOURKI Electroniques et Dispositifs et
1 MOUSSA NEILA Physique pour la corrélation ressources performances microélectroniques Microsystémes
Niveau d’étude : Dixieme Année
p \ p Nom et
Nom et Prénom de 1ére Année P : \ p Structure de
o
N I'Etudiant d'Inscription Spécialité Sujet de la Thése I?Eﬁzg:;ad:t Recherche Ecole Doctorale
Simulation par la méthode de Monte Carlo des Matériaux
S hvsi . ilisa M. H. ,
KAROUI MOHAMED 2005/2006 . caracteristiques p yS|ques, des .prc.)tectlons uti |§e,es contre Dispositifs et
1 Physique les rayons X de haute «énergie issus des accélérateurs KHARRATI . \
KARIM o ) B Microsystémes
linéaires de particules en radiothérapie
Niveau d’étude : Douziéme Année
. \ . Nom et
Ne Nom .et Prénom de 1'ere Annee Spécialité Sujet de la These Prénom de Structure de Ecole Doctorale
I'Etudiant d'Inscription I'Encadrant Recherche
R . . . ) LR99ES30: Matériaux
Synth hitectural t t tir de | !
1 SFAR SLAH EDDINE 2003/2004 Physi ynthese architec ur: e_l_i?\:l"sscon ralnCes apartirde fa M. M. ATRI Electroniques et Dispositifs et
HAMZA ysique couche / System

microélectroniques

Microsystémes




